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Neue Power-MOSFETs von Infineon machen Elektrogerate kompakter und
langlebiger

Minchen, 26. August 2015 — Heimwerkergerate wie Akkuschrauber und -sagen
mussen handlich und langlebig sein. Die elektronischen Bauteile, die darin zum
Einsatz kommen, miussen deshalb platzsparend und robust sein. Die Infineon
Technologies AG hat ihre StrongIRFET™ Power-MOSFET-Familie erweitert und
bietet damit eine Losung, die beide Anforderungen erfiillt: Die Logic Level
StronglRFETs™ lassen sich direkt von einem Mikrocontroller ansteuern. Das spart
Platz und Kosten. AuRerdem sind die MOSFETs auf3erst robust und tragen so zu
einer hoheren Lebensdauer der Elektrogerate bei.

Die bewahrte StronglRFET-Familie bietet hochste Energieeffizienz. Mit der Logic
Level-Erweiterung bedient Infineon die Nachfrage nach StrongIRFETS, die keinen
vorangestellten Treiber bendtigen. In der Logic Level-Variante wird die bendétigte
Ansteuerspannung auf 4,5 V gesenkt. Dadurch kénnen Mikrocontroller und
MOSFET in vielen Applikationen direkt miteinander verbunden werden.

,Die Logic Level StrongIRFETSs bieten zwei entscheidende Vorteile®, sagt
Stéphane Ernoux, Product Marketing Director in der Divison Power Management
and Multimarket: ,Sie verringern die Komplexitat des elektronischen Designs in
vielen unterschiedlichen Anwendungen und weisen eine bislang untbertroffene
Robustheit auf.”

Die charakteristischen Leistungsmerkmale der StrongIRFET-Familie bleiben auch
in der Logic Level-Variante erhalten: Der geringe Durchlasswiderstand (0,52 mQ
typ. und 0,97 mQ max.) fur deutlich verringerte Leitungsverluste, die hohe
Stromtragfahigkeit fur ein ernohtes Leistungsvermdgen und das robuste Silizium
sorgen fur eine hohe Systemzuverlassigkeit.
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Spezifikationen

Bauteil-Nummer Vps (V) Gehéause Max. Ros(on) TYp/Max
Dauerstrom | at 4.5V (mQ)
(A)
IRL7472L1TRPBF 40 Large Can
375 0,52 /0,97
DirectFET™ (L8)
IRL7486MTRPBF 40 Medium Can
209 1,5/2,0
DirectFET™ (ME)
IRL40B209 40 TO-220 195 1,2/1,6
IRL40B212 40 TO-220 195 1,9/2,4
IRL40S212 40 D’PAK 195 1,9/24
IRL40B215 40 TO-220 120 2,8/35
IRL60B216 60 TO-220 195 1,7/2,2

Verfugbarkeit

Die neuen MOSFETSs sind in Produktionsstiickzahlen ab sofort verfligbar. Weitere
Informationen zu den Logic Level StrongIRFET-MOSFETSs sind erhaltlich unter
www.infineon.com/strongirfet.

Uber Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit fuhrender Anbieter von
Halbleiterlosungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher
machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlussel fir eine lebenswerte
Zukunft. Mit weltweit rund 29.800 Beschéftigten erzielte das Unternehmen im
Geschaftsjahr 2014 (Ende September) einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Im
Januar 2015 dbernahm Infineon den US-Konzern International Rectifier
Corporation mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar (Geschéftsjahr 2014,
per 29. Juni) und rund 4.200 Beschaéftigten.

Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol ,IFX* und in den USA im
Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol ,IFNNY*
notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com
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